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- - - Форма контроля з.е. Итого акад.часов
Курс 1

Семестр 1 Семестр 2

Курс 2

Семестр 3 Семестр 4
Закрепленная кафедра

Считать в
плане

Индекс Наименование
Экза
мен

Зачет
Зачет с

оц.
КП КР Факт

По
плану

Конт.
раб.

Ауд. Лек Лаб Пр ИКР СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр ИКР СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр ИКР СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр ИКР СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр ИКР СР
Конт
роль

Код Наименование

Блок 1.Дисциплины (модули) 60 2160 1024 1003 238 153 612 21 786 350 21 85 68 187 9 267 140 18 85 51 187 7 213 105 21 68 34 238 5 306 105

Обязательная часть 21 756 383 374 102 68 204 9 303 70 9 51 51 68 5 114 35 6 34 17 68 2 60 35 6 17 68 2 129

+ Б1.О.02
Компьютерные технологии и моделирование в
электронике

1 1 3 108 71 68 34 34 3 37 3 34 34 3 37 32 Физической электроники и технологии

+ Б1.О.03 Микропроцессорная техника 1 4 144 69 68 17 17 34 1 40 35 4 17 17 34 1 40 35 36 Электронных приборов и устройств

+ Б1.О.04 Процессы микро- и нанотехнологии 2 4 144 86 85 34 17 34 1 23 35 4 34 17 34 1 23 35 32 Физической электроники и технологии

+ Б1.О.05 Современные проблемы электроники 3 4 144 52 51 17 34 1 92 4 17 34 1 92 55 Базовая кафедра физики и

+ Б1.О.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.О.ДВ.1 123 6 216 105 102 102 3 111 2 34 1 37 2 34 1 37 2 34 1 37

- Б1.О.ДВ.01.01 Русский язык как иностранный 123 6 216 105 102 102 3 111 2 34 1 37 2 34 1 37 2 34 1 37 41 Русского языка

+ Б1.О.ДВ.01.02 Иностранный язык 123 6 216 105 102 102 3 111 2 34 1 37 2 34 1 37 2 34 1 37 9 Иностранных языков

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 39 1404 641 629 136 85 408 12 483 280 12 34 17 119 4 153 105 12 51 34 119 5 153 70 15 51 34 170 3 177 105

+ Б1.В.01 Основы научных исследований 1 2 72 35 34 17 17 1 37 2 17 17 1 37 43 Философии

+ Б1.В.02 Физика и технология наноразмерных структур 1 4 144 52 51 17 34 1 57 35 4 17 34 1 57 35 48 Базовая кафедра оптоэлектроники

+ Б1.В.03 Физика лазеров и нелинейная оптика 1 3 108 35 34 34 1 38 35 3 34 1 38 35 48 Базовая кафедра оптоэлектроники

+ Б1.В.04 Интегральная и волоконная оптика 2 4 144 86 85 17 17 51 1 23 35 4 17 17 51 1 23 35 48 Базовая кафедра оптоэлектроники

+ Б1.В.05
Полупроводниковые приёмники оптического
излучения

2 4 144 86 85 17 17 51 1 23 35 4 17 17 51 1 23 35 48 Базовая кафедра оптоэлектроники

+ Б1.В.06
Междисциплинарный проект "Моделирование
свойств новых материалов и приборов
полупроводниковой оптоэлектроники"

2 2 72 2 2 70 2 2 70 48 Базовая кафедра оптоэлектроники

+ Б1.В.07
Компьютерное моделирование и
проектирование приборов и устройств
микроволновой и оптической электроники

3 4 144 86 85 17 17 51 1 23 35 4 17 17 51 1 23 35 21 Радиотехнической электроники

+ Б1.В.08 Полупроводниковые лазеры 3 6 216 86 85 17 17 51 1 95 35 6 17 17 51 1 95 35 48 Базовая кафедра оптоэлектроники

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 2 2 72 35 34 17 17 1 37 2 17 17 1 37

+ Б1.В.ДВ.01.01
Коммерциализация результатов научных
исследований и разработок

2 2 72 35 34 17 17 1 37 2 17 17 1 37 19 Прикладной экономики

- Б1.В.ДВ.01.02
Внешнеэкономическая деятельность
организаций

2 2 72 35 34 17 17 1 37 2 17 17 1 37 19 Прикладной экономики

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 1 3 108 52 51 17 34 1 21 35 3 17 34 1 21 35

+ Б1.В.ДВ.02.01 Технология оптоэлектронных приборов 1 3 108 52 51 17 34 1 21 35 3 17 34 1 21 35 48 Базовая кафедра оптоэлектроники

- Б1.В.ДВ.02.02 Технология полупроводниковых гетероструктур 1 3 108 52 51 17 34 1 21 35 3 17 34 1 21 35 48 Базовая кафедра оптоэлектроники

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 3 5 180 86 85 17 68 1 59 35 5 17 68 1 59 35

+ Б1.В.ДВ.03.01
Разупорядоченные структуры в
полупроводниках

3 5 180 86 85 17 68 1 59 35 5 17 68 1 59 35 48 Базовая кафедра оптоэлектроники

- Б1.В.ДВ.03.02 Семинар по специальности 3 5 180 86 85 17 68 1 59 35 5 17 68 1 59 35 48 Базовая кафедра оптоэлектроники

Блок 2.Практика 51 1836 7 7 1829 9 1 323 12 2 430 9 2 322 21 2 754

Обязательная часть 21 756 2 2 754 21 2 754

+ Б2.О.01(Пд)
Производственная практика (преддипломная
практика)

4 21 756 2 2 754 21 2 754 48 Базовая кафедра оптоэлектроники

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 30 1080 5 5 1075 9 1 323 12 2 430 9 2 322

+ Б2.В.01(У)
Учебная практика (научно-исследовательская
работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы))

1 9 324 1 1 323 9 1 323 48 Базовая кафедра оптоэлектроники

+ Б2.В.02(П)
Производственная практика (научно-
исследовательская работа)

23 21 756 4 4 752 12 2 430 9 2 322 48 Базовая кафедра оптоэлектроники

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 9 324 2 2 322 9 2 322

+ Б3.01
Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

9 324 2 2 322 9 2 322 48 Базовая кафедра оптоэлектроники

ФТД.Факультативные дисциплины 19 684 383 378 157 221 5 213 88 4 56 16 1 36 35 12 67 171 3 138 53 3 34 34 1 39

+ ФТД.01

Военная подготовка (Обучение граждан по
программе военной подготовки офицеров
запаса на факультете военного обучения
(военной кафедре))

12 2 2 14 504 279 276 106 170 3 137 88 4 56 16 1 36 35 10 50 154 2 101 53 38 Военная кафедра

+ ФТД.02 Религиоведение 2 2 72 35 34 17 17 1 37 2 17 17 1 37 40 Истории культуры, государства и

+ ФТД.03 Прикладная механика 3 3 108 69 68 34 34 1 39 3 34 34 1 39 18 Прикладной механики и инженерной

 Итого з.е./Акад.часов (без факультативов)

 Недельная нагрузка в периодах обучения (акад.час/нед)

 Контактная работа (акад.час/нед)

 з.е. на курсах (без факультативов)

120 4320 1033 1003 238 153 612 30 2937 350 30

55.3

20.6

60

85 68 187 10 590 140

46.7

30

57.4

19.6

85 51 187 9 643 105

35

30

57.4

20.5

60

68 34 238 7 628 105

35

30 4 1076

План Учебный план магистратуры '11.04.04_19_731.plx', код направления 11.04.04, программа магистратуры : Полупроводниковая оптоэлектроника, год начала подготовки 2019
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Не менее Факт

Итого (с факультативами) 96 139 76 34 42 63 33 30

Итого по ОП (без факультативов) 96 120 60 30 30 60 30 30

Б1 Дисциплины (модули) 35% 65% 25.6% 51 60 39 21 18 21 21

Б1.О Обязательная часть 21 15 9 6 6 6

Б1.В
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

39 24 12 12 15 15

Б2 Практика 41% 59% 0% 39 51 21 9 12 30 9 21

Б2.О Обязательная часть 21 21 21

Б2.В
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

30 21 9 12 9 9

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 9 9 9

ФТД Факультативные дисциплины 19 16 4 12 3 3

Процент ... занятий от аудиторных (%) 23.73%

35%

Обязательные формы контроля

  ЭКЗАМЕН (Эк)

  КУРСОВАЯ РАБОТА (КР)

  ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО) 8

7 4 3

4 4

1 1

- 349 330

- 423 573

- 46.7 35

- 55.3 57.4

19.6- 20.6

1024

- 1 2

-

241- 73

7

2

383

1416

ОП, факультативы (в период экз.
сессий)

ОП, факультативы (в период ТО) 56.7

38.9

ОП 20.2

Учебная нагрузка (акад.час/нед)

Контактная работа в период ТО (акад.час/нед)

Блок Б1

Блок Б2

Блок Б3

Блок ФТД

Итого по всем блокам

Суммарная контактная работа (акад. час)

Объём обязательной части от общего объёма программы (%)

 лекционных

Объём конт. работы от общего объёма времени на реализацию дисциплин (модулей)
(%)

47.41%

3

4

3

3 1

-

-

-

-

345

2

69

416 4

2

2

-

-

20.5

Итого

Баз.% Вар.%
ДВ(от

Вар.)%

з.е.

-

- 57.4

35

Курс 1

Всего Сем. 1 Сем. 2

Курс 2

Всего Сем. 3 Сем. 4


